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ITT Intermetall Diode 2G22

ZG 1...ZG 33 (400 mW, 10%)

Datasheet

Silizium-Z-Dioden

Arbeitsspannungen gestuft nach der internationalen Reihe E 12 (10-%-Raihe).

Diese Dioden sind nicht fir Meuentwicklungen bestimmt. Nachfolgetypen:

ZPD1.. . ZPD 33.

Glasgehduse JEDEC DO-T
51 A2nach DIN 41 B80D
Gewichtca.0,2g

MaBe inmm

In listenméBiger Ausfihrung werden

diese Dicden gegurtet gellefert.
Maheres siehe unter ,Gurtung”.

Grenzwerte

Arbeitsstrom siehe Tabelle auf der folgenden Seita

Verlustleistung bei Ty =25°C Piar
Sperrschichttemperatur Tj
Lagerungstemperaturbereich Ts

Kennwerte bei Ty = 25°C
DurchlaBstrom bei Ug=1V Ie

Wiarmewiderstand Renu
Sperrschicht - umgebende Luft
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1) Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrihte in 4 mm Abstand vom
Gehiuse auf Umgebungstemparatur gehalten werdan.
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ITT Intermetall

Diode 2G22

Datasheet

ZG1...Z2G 33 (400 mW, 10%)

Typ Arbeits- inhér. diff. Temp.-Koeff. Sperr- zuléssiger
spannung Widerstand d. Arbeitssp. spannung Arbeitsstrom
bei bei bei bei bei bei
Iz=5mA Iz=5mA lz=56mA Ig=1pA Ty= Ty=

f=1kHz 45°C  25°C
Uz vy rz @ ayz 10-4/K UgV IzmA3) [z mAd)

Za1) 0,65..0,75 6.,5(<8) —-26..—23 = 260 320

ZG 2,7 24 .31 TO (<100 -8 ..=-5 = 92 109

ZG33 29 .37 75 (<100} -8 ..—4 - 73 86

ZG39 35 .43 75 (<100) =7 ..=-83 - 63 75

G A7 4,1 ..52 65 (<00) -6 .. 0 - 53 &3

ZG 5,6 50 .63 35 (<75) -3 .44 =1 46 55

ZG 6.8 61 .75 4 (<8) =1 ..+7 D 40 47

ZGB,2 73 .92 4 (=7 +2 47 »>3,5 32 38

ZG10 88 .1 7 (<15) +6 ..4+B =6 26 <]

ZG12 10,7...13,4 14 (<30) +6 .. +89 =7 21 25

ZG15 13,0...16,56 20 (<55) +7 .48 >10 18 21

ZG18 16,0...20,0 20 (<55) +8 ..+9,5 =10 14,5 17

ZG 22 19,6...24. 4 20 (<58) +8 .. +10 =12 12 14

ZG2T 24,1...30,0 30 (<100) +8 ...+10 =14 ) 10.5

ZG 33 29.6...36,5 30 (<100) +8 ...+10 =17 7.3 8.5

Fiir die Typenreihe ZG 1...ZG 33 gelten sinngeméB die Kurven und Kennlinien der

Typenreihe ZF 2,7...ZF 33.

T Die ZG 1 ist eina in DurchlaBrichtung betriebena Silizium-Diode. Daher ist bei allen
Kenn- und Grenzwerten der Index F" anstatt .Z" zu setzen. Der durch den Ring
gekennzeichnete AnschluB ist mitdem Minuspol zuverbinden.

2) gemessen mit Impulsen

3) Diesa Werta gelten, wenn die AnschluBdrahta in 4 mm Abstand vom Gehduse auf
Umgebungstemperatur gehalten werden.
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